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“物态调控”重点专项 2022 年度

项目申报指南

（征求意见稿）

2022
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1. 电子物态调控
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2. 拓扑物态调控
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3. 人工微结构物态调控
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	研究内容：针对关联电子材料的界面磁性与电极化耦合问题，研究其异质界面及超晶格的设计与构筑，发展高空间
	考核指标：实现具有磁性、电极化等特性关联材料异质界面与超晶格的原子级可控生长，获得具有优化性能的人工
	研究内容：针对界面体系中丰富的非常规超导现象及新颖机理，预言并构筑新型二维界面非常规超导体系，通过界
	考核指标：制备若干新型二维界面非常规超导材料,得到体相不存在的二维层状超导体系；实现界面工程与多种外
	针对强相互作用引起的高临界温度超导现象，研发常压下高临界温度的新超导体系，发现强耦合超导体的共性特征
	针对将电子自旋应用到存储与逻辑运算等基本信息操作的需求，发展低维磁性体系的自旋态的制备和高时空分辨表
	开展微波腔与人工原子和固体元激发强耦合体系的物态调控研究，实现微波腔与超导人工原子的强耦合，发现反旋

